
Application

반도체 디바이스 DC특성 측정(2단자)

어플리케이션 개요

다이오드, 배리스터 등의 2단자 반도체 디바이스의 V-I 특성을
측정합니다. 소스 메저 유닛 GS610에 탑재된 커브드레이서
기능에 의해 범용 워크시트 를 이용한 특성 측정, 그래프 화면이
가능합니다. 번거로운 프로그램이나 전용 소프트웨어는 불필요
합니다. 

어플리케이션 포인트

1대의 유닛에 탑재된 소스&메저 기능을 이용하여
DUT(피시험물)에 전압인가, 전류 측정(또는 전류인가, 전압
측정)을 실시하여 DC특성을 측정합니다. 측정결과는 CSV형식
으로 GS610 본체 내부 메모리에 저장 되므로, 이것을 PC에 옮겨

소스메저 유닛
GS610

電圧(V) 電流(μA)
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74

발생 패턴발생데이터

① 발생 패턴을 작성

②발생 패턴을 GS610내부
메모리 저장
(드러그&드롭 조작)

다이오드 전압-전류 특성
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으로 GS610 본체 내부 메모리에 저장 되므로, 이것을 PC에 옮겨
그래프화하면 그림과 같은 DC특성 곡선을 얻을 수 있습니다.

제품 특징

범용 워크시트를 이용한 간편한 커브트레이스 기능

종래의 커브트레이서에 비해 저가(약 ¼의 가격)

최대전압 110V, 최대전류 3.2A로 고정밀 커브트레이서 가능
電圧(V) 電流(μA)

0.90 27175
0.88 22597
0.86 18346
0.84 14480
0.82 11016
0.80 8025
0.78 5534
0.76 3590
0.74 2183
0.72 1243
0.70 674

0.72
0.70

측정 결과 파일

USB

GS610
DUT

측정 데이터

③ 발생과 측정

④ GS610은 측정 결과
파일을 생성하여, 내부
USB 메모리에 저장

⑤ 측정 결과 파일을
PC로 가지고 옵니다. 

(드러그&드롭)

발생 데이터

PC ⑥ PC상에서
그래프 화면 반

도
체


